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 4.3.5 Componentes de un servosistema B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

 4.3.6 Descripción gráfica de procesos controlados mediante diagrama de bloques. B2 nivel 2 

  4.3.6.1 Entrada-salida de un bloque B2 nivel 2 

  4.3.6.2 Función de transferencia B2 nivel 2 

  4.3.6.3 Ceros y polos B2 nivel 2 B2 nivel 2 

 4.3.7 Sistemas estables e inestables B2 nivel 2 

 4.3.8 Precisión y sensibilidad en el control realimentado B2 nivel 2 

  4.3.8.1 Precisión estática de un servosistema B2 nivel 2 

  4.3.8.2 Sensibilidad de un servosistema B2 nivel 2 

 4.3.9 Clasificación de los controladores B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

  4.3.9.1 Controladores lineales B1 nivel 1 /B2 nivel 1 
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   4.3.9.1.1 Controlador proporcional B1 nivel 1 /B2 nivel 1  

   4.3.9.1.2 Controlador proporcional-integrador B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.9.1.3 Controlador proporcional-derivativo  B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.9.1.4 Controlador proporcional-integral-derivativo (PID) B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.9.1.5 Orientaciones para el uso del PID B1 nivel 1 /B2 nivel 1  

 4.3.10 Componentes y circuitos de los servos B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

  4.3.10.1 Transductor   B1 nivel 1 /B2 nivel 1  

  4.3.10.2 Sensor    B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.10.2.1 Sensores de posición B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.10.2.2 Transformador diferencial de variación lineal (LVDT) B1 nivel 1 /B2 nivel 1  

   4.3.10.2.3 Transformador diferencial de variación angular (RVDT) B1 nivel 1 /B2 nivel 1  

   4.3.10.2.4 Transformador E-I B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.10.2.5 Tacómetro  B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

  4.3.10.3 Servo amplificadores B2 nivel 2 

  4.3.10.4 Servomotores  B2 nivel 2 

  4.3.10.5 Moduladores y Demoduladores B2 nivel 2 

 4.3.11 Sincros     B1 nivel 1/B2 nivel 2 

  4.3.11.1 Sistema Desynn  B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.1.1 Desynn básico B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.1.2 Micro-Desynn B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.1.3 Desynn de plancha B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.1.4 Fallos típicos del sistema Desynn B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

  4.3.11.2 Sistema Magnesyn B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

  4.3.11.3 Sincro de torsión  B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.3.1 Clasificación B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.3.2 Códigos  B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.3.3 Símbolos  B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.3.4 Construcción B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.3.5 Características B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.3.6 Teoría de funcionamiento B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.3.7 Sincro transmisor B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.3.8 Sincro receptor B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.3.9 Sistema sincro de torsión B1 nivel 1 /B2 nivel 1  

  4.3.11.4 Sincro diferencial B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.4.1 Transmisor diferencial de torsión B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.4.2 Receptor diferencial de torsión B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.4.3 Funcionamiento del sistema TX-TDX-TR (resta) B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.4.4 Funcionamiento del sistema TX-TDX-TR (suma) B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.4.5 Funcionamiento del sistema TX-TDR-TR (resta) B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.4.6 Funcionamiento del sistema TX-TDR-TX (suma) B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

  4.3.11.5 Fallos en los sincros B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

  4.3.11.6 Sincro de velocidad B2 nivel 2 

   4.3.11.6.1 Sistema sincro de velocidad múltiple B2 nivel 2 

   4.3.11.6.2 Sistema sincro de velocidad simple B2 nivel 2   

   4.3.11.6.3 Sistema sincro de velocidad dual B2 nivel 2 

  4.3.11.7 Sincro de control  B2 nivel 2   

   4.3.11.7.1 Transformador de control (CT) B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.7.2 Funcionamiento de los sistemas sincro de control B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

  4.3.11.8 Sincro capacitivo  B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

  4.3.11.9 Sincrotel    B2 nivel 2 

  4.3.11.10 Transolver   B2 nivel 2   

  4.3.11.11 Sincro Resolver  B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.11.1 Sincro de Resolución B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.11.2 Composición B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

   4.3.11.11.3 Variaciones y otros usos de los Sincro Resolver B1 nivel 1 /B2 nivel 1 

  

 


